


12401101 DlSKRÉTNI POLOVODltOVÉ SOUčÁSTKV • TRANZISTORY 

DISKR~TN( POLOVODlěov~ SOUČÁSTKY 

Tranzistory 

2N 2222 NPN - SpINAC( TRANZISTOR 

Je ur&tnj pre vefml rjchle spínacle obvody stredného výkonu a pn 
vieobecné pou!ItIe od jednosmern9ch Id po VF obvody. Kolektory tran
zlstorov aú vodlvo spojené s puzdrom~ 

PUZDRO: TO - 18 
Zem dovozu: MtR 

Uedzné hodnoty: 

Uceo 60 
UCE9 30 
Ueao 5 

'c 0,8 
Tj 175 
T. -65 ... +200 
PlOl 0,5 
PfDl 1,8 
R.,*, 83 

R"'i& 300 

T caae - teplota puzdra 

Statické parametre: 

ICfIO 0;;;10 
leso 0;;;10 

'/eso 0;;;10 
U(8R)C1IO ~ 

U(BRlCEO ~ 

U(BR)EIIO ;.s 
h2'~ ~ 
h21E ;;.so 
h2•E ~75 

h2•E 100 ... 300 
h21E ~ 

h2•E ~50 

Uce ... 0;;;0.4 
UCEa• 0;;;1,6 
UBEaa• 0;;;1,3 
UBEM• ~,6 

Dynamické parametre: 

V 
.V 
V 
A 
OC 
CC 
W 
W T ... oe ';; 25 oe 
CC/W 
OC/W 

nA 

J.IA 
nA 
V 
V 
V 

V 
V 
V 
V 

UcB -50V 

on: 
t:il 
č' -, 
ei 
I 
L 

UCB - 50 V, T amb - 150 oe 
UEB -3V 
10 - 10 J.IA 
Ic= lamA 
le - 10 J.IA 
Uce -l0V, '0 -0,1 mA 
UCE - 10 V. 10 - 1 mA 
UCE - 10 V, 10 - 10 mA 
Uce = 10 V. 10 - 150 mA 
UcE -l0 V,/o = 500 mA 
UCE -1 V,/c -150 mA 
Ic -150mA,/s =15mA 
Ic - 5OOmA,/s-50mA 
10 -150mA,/e -15mA 
'c - 5OOmA,Ie-50mA 

10.3 

10.3.1 

fT ~250 MHz UCE - 20 V,/e - 20 mA, /-100 MHz 
Cceo .;;a pF UCB -l0V, f=1 MHz 
II gl1e ~ g Uce - 20 V, 'ce - 20 mA, f - 300 MHz 
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2N 2904A, 2N 2905A.2N 2907 A PNP - SP(NAC( TRANZISTORY 

Sú uŘené pre vel'ml rýchle spfnacle obvody streclného výkonu a pre 
vteobecné pouIltIe od jednosmerných li po VF obvody. Kolektory 
tranzlstoroy aú vodlvo spoJené. puzdrom. 
PUZDRO: TO - 39 (ZN 2904A, ZN 290SA) 

TO -18 (ZN 2907A) 
Zem dovozu: Ml:.R 

Medzn6 hodnoty: 

2N2904A 
2N.2905A 

-Ucao 60 
-Uceo 60 
-UEBO 5 
-Ic 0,6 

1j 200 

2N2907A 

60 
60 
5 
0,6 

200 
T. -65 .•. +200 

P"" 0,6 0,4 
PIDI 3 1,8 

ROIIC 58 97 
R"," 292 440 

Statické p.rametre: 

2N2904A 
2N2905A 

-Icao .. 10 

-Icao .. 10 

2N2904A 

-/cEV ..so ,_ ..so 
-U1IRJCBO ~ 

-U1IRJCEO ~ 

-U1IR/EBO ~5 

h21E ~ 

h21E ~ 

h21E ~ 

h" E 40 ... 120 

h" E ~ 

-UCEI8I ..0,4 

-UCEs .. .. 1,6 

-USE .. , "',3 
-USE .. , <2,6 

V 
V 
V 
A 
oe 
oe 
W 
W T ...... 25 oe 
"C/W 
"C/W 

2N2907A 

.. ,0 nA 

.. ,0 J1A 

2N2905A 
2N2907A 

.;;so nA 

.;;so nA 

:>60 V 

:>60 V 

>5 V 

.. 75 

~1oo 

~100 

100 .... 300 

>SO 

V 

V 

V 

V 

~J~~ 
I I maJC.,. 0.5 

T .... - teplota puzdra 

-Ues -50V 

-Ues = 50 V, T.mb -150 "C 

-UCE - 30 V, Uee - 0,5 V 

-Uce = 30 V, Uee - 0,5 V 

-/c = 10 J1A 
-/c -10mA 

-/E-10 I&A 
-Uce -10 V, -/c = 0,1 mA 

-UCE - 10 V, -/c - 1 mA 
-Uce -10 V, -/c -10 mA 

-UCE - 10 V, -/c - 150 mA 

-UCE - 10 V, -/c - 500 mA 

-/c -150 mA, -1g-15mA 

-/c - 500 mA, -Ia - 50 mA, 

-/c -150 mA, -lg"; 15 mA 

-/0 - 500 mA, -lg - 50 mA 
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Dynamické parametre: 

2N2904A 
2N2905A 
2N2B07A 

fT 200 MHz -UeE = 20 V, -/e - 50 mA 
(-100MHz 

CelO ~ pF -Ues -10V, f= 100kHz 

CElO ~ pF -UEs =2V, f=100kHz 

td .. 10 ns -Ue=SOV 

tr .;;Ml ns -/e -150 mA 

t.n .;;.45 ns -Is,-15 mA 
UBEoff- O V 

t. .;;BO ns -lB' = 13 mA 

t, ~ ns 1B2 -17mA 

t.n .. 100 ns -Ue-SOV 
-/e-l50 mA 
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2T 3850 PNP SpíNACí TRANZISTOR 

Zem dovozu: BtR 

Medzn6 hodnoty: 

Ucao mIX. 

Uceo mIX. 

UEBO mIX. 

Ic mIX. 

Pc mIX. 

t, mIX. 

tllg 

Charakterlltlck6 "daJe: 

Uce., 

UIE ., 

prl/c 
fa 

h21E 
pIi VCE 

Ic 
fT 

prl VCE 

Ic 
f 

Crc 

110V 

100V 

ev 
100 mA 

250mW 

150 oe 
-55 až +125 oe 

<0,25 V') 

<0,9') 
-25mA') 
-2,5 mA') 

;;«)') 
-SV 
-25mA 

>SOMHz 
-SV 
-10mA 
-30 MHz 
-SpF') 

2.54 

Rozmerovt výkres 
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BC 157, BC 158, BC 159 PNP - NF PRE VaEOBECN~ použITI 

PUZDRO: SOT-25 

Zem dovozu: PtR 

Medzné hodnoty: 

Parameter Jedn. 

-UCEO V 
-UCES V 
-UEBO V 
-/c mA 
-/CM mA 
-lg mA 

PlOl mV 

~ oe 
1')'111 oe 
lamb oe 

BC 157 BC 158 BC 159 

45 25 20 
50 30 25 

5 5 5 
100 100 100 
200 200 200 
50 50 50 

300 300 300 
125 125 125 
-55 ... +125 
-40 ... +125 

Charakteristické údaje: 

BC 157 
Parameter Jedn; 

min. typ. 

-/cES nA -UcEs -2OV - 2 
Use-O 

-U(BRICEO V -/c=2mA 45 -
19-O 

-U(BRICES V -/c -10 jlA 50 -
Use-O 

-U(BRIEBO V -Ie -10 jlA 5 -
Ic=O 

h2'E - -/c =2mA 65 -
-UcE =5V 

Use mV -/c -10 jlA - 530 
-UcE -5V 
-/c =2mA 530 650 
-UcE -5V 
-/c -100mA - 740 
-UCE -5V 

-UCEK V -[C2- 1OmA - 0,3 
-/c,-11 mA 
-UCE -1 V 

-UCEsal .V -/c -10mA - 0,1 
-lg = 0,5 mA .. 
-/c -100mA - 0,3 
-1a=5mA 

-UBe .. , V -/c= 10mA - 0,7 
-Ig- 0,5 mA 

-Use .. , V -/c= 100 mA - 0,9 
-lg = 5mA 

2.3rna •. 

BC 158 

max. min. typ. max. 

100 - 2 100 

- 25 - -

- 30 - -

- 5 - -
480 65 - 850 

- - 530 -

700 550 650 700 

- - 740 -

0,6 - 0,3 0,6 

0,2 - 0,1 0,2 

0,95 - 0,3 0,95 

0,8 - 0,7 0,8 

1,2 - 0,9 1,2 

'.Srnax. 

min. 

-

20 

25 

5 

110 

-
550 

-

-

-

-
-
-

5max. ~ ~ 
",E 

O,8rna •. 

BC 159 

typ. max. 

2 100 

- -

- -

- -

- 850 

:- -

650 700 

- -

0,3 0,6 

0,1 0,2 

- -

0,7 0,8 

- -
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BC 157 BC 158 BC 159 
Parameter Jedn. 

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

fT MHz -/c =10mA 100 150 - H)() 150 - 100 150 -
-UcE -5V 

f-100MHz 

F dB -/c -O,2mA - 2 10 - 2 10 - 2 4 
-UcE -5V 

Rg -21dJ 
f= 1 kHz 
M-200Hz 

-/c =O,2mA - - - - - - - 2 4 
-UcE -5V 

Rg -2kg 
6.(-30 Hz + 
+15kHz 

ecao pF -Ucs -10V - 4 6 - 4 6 - 4 6 
IE=O 
(-1 MHz 

eEao pF -UEB -O,5V - 11 - - 11 - - 11 -
Ic- O 
(-1 MHz 
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BC 1", 171A, 111B; 
BC 118, 178A, 178B; 
BC 119, 179A, 119B 

PUZDRO: T0-18 
Zem dovozu: PtR 

Medzné hodnoty: 

Parameter Jedn. BC 177 

-UCEl V 50 

-UCES V 50 

-UEBO V 5 

-/c mA 100 

-/CM mA 200 

-'" mA 50 

PODl mW 300 

~i ·C 175 

l-lamb oe -40++125 

~8Ig oe -55++175 

Charakteristické údaJe: 

Parameter Jedn. 

-/CES nA -UcEs =20V 
Uae-O 

-U(BRJCEO V -/0 -2 mA 
",-O 

-U(IIR)CES V -/e - 10!.IA 
Uae-O 

-U(BRIESO V -ie -10!.IA 
Ic-O 

-/0 -10!.IA kl. A 
-UcE -5V kl. S 

h21E - -/0 -2mA 
-Uoe -5V kl. A 

kl. S 
-/0 - 100 mAkI. A 
-Uce =5V kl. S 

-Uae mV -/c -10!.IA 
-Uce -5V 
-/0 -2mA 
-Uoe -5V 
-/o -100mA 
-Uce -5V 

PNP - NF PRO VěEOBECNÉ POUŽITI 

... [~~"~. 
:!l c.· . 

Cll 
BC 178 BC 179 

30 25 

30 25 

5 5 

100 100 

200 200 

50 50 

300 300 

175 175 

-40++125 -40++125 

-55 ++175 -55++175 

BC 177 BC 178 BC 179 

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

- 2 100 - 2 100 - 2 100 

45 - - 25 - - 20 - -

50 - - 30 - - 25 - -

5 - ~ 5 - - 5 - -

- 110 - - 110 - - 110 -
- 200 - - 200 - - 200 -
65 - 480 65 - 850 110 - 850 

110 180 240 110 180 240 110 180 240 
200 290 480 200 290 480 200 290 480 
- 110 - - 110 - - - -
- 190 - - 190 - - - -
- 570 - - 570 - - 570 -

550 650 70 550 650 70 550 650 70 

- 800 - - 800 - - - -
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BC 177 BC 178 BC 179 
Parameter Jedn. 

min. typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

-UOEsat V -/0 -l0mA - 0,1 0,2 - 0,1 0,2 - 0,1 0,2 
-Ia= 0,5 mA 
-/e =100mA - 0,3 0,95 - 0,3 0,95 - - -
-/B -5 mA 

-UBE ... V -/e =10mA - 0,7 0,8 - 0,7 0,8 - 0,7 0,8 
-Ia- O,5mA 
-/0 -100 mA - 0,90 1,20 - 0,90 1,20 - 0,90 1,20 
-/B =5mA 

-UCEK V -/C2 = 10 mA - 0,3 0,6 - 0,3 0,6 - 0,3 0,6 
-/0 , =11 mA 
-UCE -l V 

fT MHz -/0 =10mA 100 200 - 100 200 - tOO 200 -
-UCE =5V 

f=looMHz 

F dB -UoE =5V - 2 10 - 2 10 - 2 4 
-/0 =100 IlA 

Rg - 2 Id:! 
f= 1 kHz 

T.M - 200 kHz 
-UoE -5V - - - - - - - 2 4 
-/0=200 IlA 

Rg= 2 Id:! 
Ar-3OHz+ 
+15kHz 

Coeo pF -UoB =10V - 4 7 - 4 7 - 4 7 
IE=O 
f= 1 MHz 

CEeo pF -UEB -O,5V - 11 - - 11 - - 11 -
10=0 
f= 1 MHz 
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BC 211 NPN - NF VÝKONOVÝ PRO VAEOBECNÉ POUŽIT( 

PUZDRO: TO - 39 

Zem dovozu: Pt:.R 

"edzné parametre: 

Parameter 

Ucao 
UCEO 
UEao 
Ic 
19 
'P"" 

bl 
bomb 
bllg 

Charakterl8t1cké Cldale: 

Parameter 

U(BRIC8O 

U(BIIJCEO 

U1BR)EBO 

lces 

h21E 
. 

UCE ... 

fT 

Ccao 

CEBO 

' ... 
'.., 

Jedn. 

V 
V 
V 
A 
A 
W 

"C 
"C 
"C 

Jedn. 

V 

V 

V 

nA 

-

V 

MHz 

pF 

pF 

ns 

ns 

BC 211 

80 
40 
5 
1 
0,1 

'_"25"C 0,8 

'ca .. "25"C 4,25 
175 
-40++125 
-65++175 

min. typ. 

Ic -l0011A 80 -
'E=O 
Ic=30mA 40 -
19=0 
IE-l00 IIA 5 -
Ic- O 
UCE =40V - 10 
RBli.-O 
Ic-SOOmA 30 -
UCE =2V 

Ic= 1 A - 0,4 
19 .. 0,1 A 

Ic=50mA 50 300 
LlcE-l0V 
f-SOMHz 

UcE =10V - 8 
fe-O 
f-l MHz 

UEB -O,5V - -
Ic=O 
f-l MHz 

Ic -l00mA - 80 
19-5mA 
Ic= 100 mA - 400 
1~1 =5mA 

-/82 -5 mA 

~ 

~
1I>g<t, o ..... rI&. 

':~ 
. ~ 

t'" . .... <> • . 
uf c··· 

B Clí 

i 
I . I 

I I 

~I 

~ L ' 
mBX. 

-
-
-
100 

-
1,0 

-

25 

80 

250 

8SO 
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BC 313 PNP - NF VÝKONOVÝ PRO VSEOBECNÉ POUŽITI 

PUZOAO: TO-39 
Zem dovozu: PC.R 

lIedzné parametre: 

Parameter 

-Uceo 
-Uceo 
-UEBO 
-Ie 
-Ia 
P"" 

~ 
t_ 
tOlg 

Charakteristické Íldaje: 

Parameter 

-U(BR)CBO 

-UISRICEO 

-U(SRlEBO 

-/ces 

~IE 

-UCE ... 

'y 

CCIO 

CElO 

ton , 

toll 

Jedn. 

V 
V 
V 
A 
A 
W t.mb "25 oe 
W t.. .. "25 oe 
OC 
OC 
OC 

Jedn. 

V -/e - 100 IJ.A 
le=O 

V -/c -3OmA 
la-O 

V -/e -100 IJ.A 
Ic=O 

nA -Uce =40 V 
RSE=O 

- -/c -500mA 
-Uce ";'2V 

V -/c-l A 
-Ia-O,l A 

MHz -/c -50mA 
-Uce -l0V 
f-50MHz 

pF -UcE =10V 
4-0 
(-1 MHz 

pF -Ues =O,5V 
Ic- O 
(-1 MHz 

ns -/c-l00mA 
-Ia=5mA 

ns -/c -l00mA 
-IBI -5mA 
-/B2 -5mA 

Hodnota 

60 
40 
5 
1 
0,1 
0,8 
4,25 

175 
-40++125 
--65++175 

min. typ. max. 

60 - -

40 - -

5 - -

- 10 100 

30 - -
- 0,6 1,0 

50 300 -

- 10 30 

- - 180 

- 120 250 

- 260 850 
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BC 4138 NPN - NF NrZKOěuMOVÝ PRO VěEOBECN~POUŽITr 

PUZDRO: TO - 92 

Zem dovozu: RSR 

Medzné hodnoty: 

UOBo UOEO 

(V) (V) 

45 30 

UEBO 10 
(V) (mA) 

5 100 

Charakteristické údaje: 

loso pn UOB 
h"E prl UOB 

(nA) (V) (V) 

15 30 240 ... 500 5 

PIO' 
(mW) 

300 

10 

(mA) 

2 

') Uer =5V, 10=0,2 mA, Rg-21&, M-30 ... 15 000 Hz 

i)s 

(OC) 

150 

f fT 

min. 

(kHz) (MHz) 

1 250 

<1>.5, 2 ma . 

TF=I==i'i 
~I 
e: 
~i 

F 
max. 

(dB) 

2,5') 

Pouzdro 

T17 
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BCW 30 PNP - VF PRO POVRCHOVOU MONTÁŽ 

PUZDRO: SOT - 23 

Zem dovozu: MI:.R 

Medzné hOdnoty: 

UeBO (UCES) 
UeEo 
UEBO 

Ic 

T, 
PlOl 

RUl;. 

max 3 

0.95 

30V 
20V 
5V 

~~ 
i 

100 mA 
150'C 
200 mW ' ) 

O,62K1mW 

') Na keramickej podložke 7 mm x 5 mm x 0,5 mm. 

0.95 

l 
Bili 

I ~ :q x 
c x 
e c e 

C 

0,43 

Charakteristické údaje: 

fT 

h21E 

pri Ic 

UCES8t 
max. 

pri Ic 
Fmax. 

150 MHz 
215 ... 500 

2mA 

O,3V 
10mA 
10 dB 
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BCW 32 NPN - VF TRANZISTOR PRO POVRCHOVOU MONTAž 

PUZDRO: SOT - 23 

Zem dovozu: MER 

Medzné hodnoty: 

UCBO (Uces) 
UCEO 

UEBO 

Ic 
T, 
PIO. 
R"'ja 

max3 

0,95 

rhE 

30V 
20V 
SV 

i 

100 mA 
150 oe 
2oomW ' ) 
0,62K/mW 

i 
i 

') Na keramickej podložka 7 mm x 5 mm x 0,5 mm. 

0.95 

1 
Bln 

i \") I/) 

~ Ň 
)( )( 

~ Cl 
E 

C 

0.43 

Charakteristické údaje: 

fT 

h21E 

pri Ic 
Uce ••• 
max. 

pri Ic 
Fmax. 

300 MHz 
200 ... 450 

2mA 

0,25 V 
10mA 
10dB 
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BCY 58, BCY 59 NPN - NF PRO V~EOBECNÉ POUŽITI 

BCY 58, BCY 59 aú kremfkové,planáme epitaxně NPN tranzisto
ry. SÚ určené pre nizkoiumové NF predzoslli'lovaěe a spinacle 
obvody. . , 
BCY 58 a BCY 59 s6 komplementáme k tranzlstorom BCY 78 
a BCY79. 

PUZDRO: TO-18 

Hmotnost: max. 0,33 9 

Zem dovozu: MI:.R 

Medzné hodnoty: 

UCES 

UCEO 

UEBO 

Ic 

19 
1j 
T. 

PIO' 

R"'it 
RIt1ja 

Statické parametre: 

IcES 

ICES 

ICES 

ICES 

IcEv 

BCY58 BCY59 

32 45 V 
32 45 V 

7 V 
200 mA 

50 mA 
200 "C 

-65, .. +200 "C 
1 W 

150 "CIW 
450 "C/W 

BCY58 BCY59 

0,2( .. 10) - nA 
- 0,2("10) nA 
0,2("10) - pA 

- 0,2( .. 10) pA 

.;;20 - pA 

Tcaso " 45·e 

UcE -32V 

UcE -45V 

UcE -32V 
T 8mb - 150 "C 
UcE =45V 
T amb = 150 "C 

UcE =32V 
-UBE -O,2V 

T amb ~ 100 "C 

~
~ ... 

B '. 
. '" 
E ..., 

4> 2.541 

ma" 1>4,9 

I 
F= F=~ 
1 h...x.~5.~ 

5 'E 

max.ct>O,5 
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ICEV - <20 IIA Uce -45V 
-UIE -O,2V 

T amb -100 oe 
lellO ';;10 ';;10 nA UeB-SV 

U(BAlCEO >32 ~ V le- 2mA 

U(BAIEBC >7 >7 V IE-111A 

Uee ... 0,12 (0,05 ... 0,35) V le- 1OmA 
t,.-O,2SmA 

Uee ... 0,3 (0,15 ... 0,7) V le-100 mA 
t,.-2,SmA 

UIE .. , 0,7 (0,6 ... 0,85) V le- 1OmA 
t,.-O,25mA 

Uae ... 0,9 (0,75 ... 1,2) V le-1OO mA 
t,.-2,5mA 

Uae 0,5 V Uce -5V 
le-O,01 mA 

Uae 0,62(0,55 ... 0,7) V Uce-SV 
'e-2mA 

UBe 0,7 V Uce -1 V 
le- 1OmA 

Uae 0,76 V Uce -1 V 
le-1oo mA 

Dynamické parametre: 

BCY58 BCY59 

fT 250(>125) MHz UCE-SV 
Ic -10mA 
f-1.00 MHz 

Ccac 3,5 «(6) pF UcB -10V 
f-1 MHz 

CellO B (';;15) pF UEB-O,SV 
f-1 MHz 

F 2«(6) dB UCE-SV 
'c -O,2mA 
Ra -2kQ 
S-200Hz 
f-1 k!"Iz 
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BCY 78, BCY 79 PNP - NF PRO VŠEOBECNÉ POUŽITí 

BCY 78, BCY 79 sú kremíkové, planárne epitaxně PNP tranzistory. Sú ur
~ě pre nízkolumově NF predzosllňova~ a spinacle obvody. Kolektor 
je vocllvo spjaný s puzdrom. BCY 78 a BCY 79 sú komplementárne k tran
zlstorom BCY 58 a BCY 59. 

PUZDRO: TO -18 

tlmotnost: max. 0,33 9 

Zem dovozu: MtR 

-'" on 

" ~ 

IIIQx<t>49 , 

! 
F= =~ 
I Imax-<t>5.1 

1_ 
max.<I>O,5 

Medzné hodnoty: 

BCY78 BCY79 

-UCES 32 45 V 
-Uceo 32 45 V 
-UEBO 5 V 
-Ic 200 mA 
-Ia 50 mA 

1j 200 °C 
T. -65 .... +200 oe 
P"" 1 W te ... "45 oe 
RI/IIC 150 °C/W 
R", .. 450 oe/W 

Statické parametre: 

BCY78 BCY79 

-ICES 2 (<Ii02O) - nA -Uce =32V 

-/CES- - 2 (<Ii020) nA -UcE -35V 

-/CES "100 - nA -UcE =32V 

-/CES - "100 nA -UCE -45V 

-/CES "10 - !IA -UcE -25V 
T....,-150oe 

-/CES - "10 !IA -Uce -35 V 
T....,-150 oe 



12561101 DISKRÉTNI POLOVODlCOV~ SOUCASTKY -TRANZISTORY 

BCY78 BCY7lI 

-IOEY <20 - "" -Uce -32V 
+Use -O,2V 
T _ -100 oe 

-Icev - ~ "" -Uce -45V 
+Use -O,2V 

T_-100OC 

-/ESO "'20 oEt2O nA -UEB -4V 

-U(llAlCEO X32 ~45 V -10 -2mA 

-U(BRIEBO ~5 >5 V -/E -l pA 

-U(IlA)CES >32 ~ V -10 = 10"" 

-UOE ... 0,12 (0,06 ... 0,25) V -10 -l0mA 
-ie-O,25mA 

-UOE .. , 0,4 (0,2 ... 0,8) V -10 -100 mA 
-ie= 2,5 mA 

-UBE ... 0,7 (0,6 ... 0,85) V -10 -l0mA 
-lg = 0,25 mA 

-UBE .. , 0,85 (0,7 ... 1.2) V -10 -100 mA 
-Ia-2,SmA 

-UBE 0,55 V -Uce-SV 
-10 -0.01 mA 

-UBE 0,65 (0,6 .. , 0.75) V -Uce-SV 
-10 -2 mA 

-Use 0,68 V -Uce -l V 
, -10 -l0mA 

-UBE 0.75 V -UcE -1 V 
-10 -100 mA 

Dynamické parametre: 

BCY78 BCY79 

(T 180 MHz -Uoe -5V 
-/c -l0 mA 
(-100MHz 

COBO 4,5(Q) pF -Ucs -l0V 
(-1 MHz 

CEBO 11 ("15) pF -UEB-O,SV 
(-1 MHz 

F 2(~) dB -Uoe -5V 
-/c -O,2mA 
Ra -2kS2 
S-200Hz 
(-1 kHz 



DISKRllnNi POLovODlCovÉ souCAsn<v • TFlANZlSTORV 11 012571 

2T 9135, 2T 9137 NPN - NF WKONOV~ PRO VaEOBECN~ použITI 
2T9139 

Zem dowzu: BI:.R 

Medzn6 hodnoty: 

Typ UCSmoa. UCE ..... 

(V) (V) 

2T9135 45 45 
ZT9137 60 60 
2T91S9 100 80 

p toImax. " ~max. Typ 
(W) OC 

2T9135 8 150 
2T9l37 8 150 
ZT91S9 8 150 

"t,,=70·C 

Charakteristické údaJe: 

Icao 
. 

Typ Ues-SOV 

(nA) 

' .. 2T9135 100 
2T9137 100 
2T9139 100 

UBE" 

Typ 1c~500mA 

Uce -2V 
(V) 

2T9135 1 
2T9137 1 
2T9139 1 

UEB ..... Ic_. 
(V) (A) 

5 1 
5 1 
5 1 

t) .... 
(OC) 

-55++125 
-55++125 
-55++125 

U(BRICEO 
. 

U(BR)C80 
. 

Ic =l00mA Ic -100!-LA 

(V) (V) 

45 45 
60 60 
80 100 

fT 
Ic=50mA 
f-30MHz 
Uce =5V 

(MHZ) 

150 
150 
150 

r- 7.8 _ 

, 
I ' 

. "' 
I •. ...!:l 

B C E. 

- --.j.?oL 
- P-J..... 

" Uce .. , " U(BR)EBO Ic -500mA 
le - loo11A 

'B-=50mA 
(V) (V) 

5 0,5 
5 0,5 
5 0,5 

2Lr-

i 
:1.5 

h •• e 

o 

t). - 25 OC ±5 OC 

laJO 

Ic -150mA UEB -5V 
Uce -2V 

(IIA) 

40 250 10 
40 160 10 
40 160 10 



125811 ol DISKRÉTNI POLovoDlCOV~ SOUCAs1'Kv • TRANZISTORY 

2T 9136, 2T9138 PNP - NF VÝKONOVÉ PRO VAEOBECNÉ POUŽITI 
2T 9140 

Zem dovozu: BtR 

Medzné hodnoty: 

Typ UOBOm ••. UOEO ..... 

(V) (V) 

2T9136 -45 -45 
2T9138 -60 -60 
2T9140 -100 -80 

Typ PfDtmax. ~max. 
(W) oe 

2T9136 8 150 
2T9138 8 150 
2T9140 8 150 

Charakteristické údaje: 

'OBO 
Typ UoB -30V 

(nA) 

2T9138 -100 
2T9138 -100 
2T9140 -100 

UBE 

Typ 10 -500 mA 
UoE =2V 

(V) 

2T9138 -1 
2T9138 -1 
2T9140 -1 

U EBOmu. 10 ...... 
(V) (A) 

-5 -1 
-5 -1 
-5 -1 

tl".tg 
(OC) 

-55++125 
-55++125 
-55++125 

U(BAICEO U(BA)CBO 
10 = 10 mA 10 = 100 t!A 

(V) (V) 

-45 -45 
-60 -60 
-80 -100 

fT 
' 0 =50 mA 
UoE -5V 

f-30MHz 
(MHz) 

60 
60 
60 

U(BAIEBO UCEsa' 
10-10mA 

' E -lOOpA ,B -500mA 
(V) (V) 

-5 --0,5 
-5 --0,5 
-5 --0,5 

28 

0.5 

h21E 

o 

~-

I 

!!!j 
i 

.J 

b, - 25 oe ±5 oe 

' EBO Ic -l50mA U EB -5V 
U ce -2V 

(t!A) 

40+250 -10 
40+160 -10 
40+160 -10 



DISKRFrNl POLOVODIČOVÉ SOUČASTKY • TRANZISTORY 11 012591 

BDX 33 NPN - NF VÝKONOVÝ DARLlNGTON 

Kfemíkové výkonové tranzistory NPN 
v darllngtonově zapoJ ... i. 

POUZDRO: TO -'- 220 

Země dovozu: SFRJ 

Mezn! hodnoty: 

Napětí kolektor - emitor 
la-O UOEO 

Kolektorový proud 10 

Z1rá~výkon p. 

Charakteristické údaje: 

Proudový zesllovacf činitel 
UoE -3V, '0-4A 

Satur8Ční napě1l 
10-4A.!a-8mA 

max. 

max. 

max. 

10.16:tO.5 

B ~ 
C--I-=-I-" q 

""I"--fi E---IIJ.J.-............ ~ 

1.46::tO.31 

5.08%0.25 
r· "I 

... ..; 
~ 

2.54:tO.25 

1ft 

~ 
l5J .. 

Zapojeni vjvocI6 

45 V 

10 A 

70 W 

h21E mln.-max. 750 

UCE .. min.-max. 2.5 

4.19:t0.6 
--. 

0.95 :tO.44 

-- --

'-t..-
,; 

2.51 :0.41 

/). - 25 oe 

V 



12601101 DISKRÉTNI POLOVODICOVÉ SOUCASTKY • TRANZISTORY 

BF 245 N-KANAL - JFET PRO SprNACr APLIKACE 

POUZDRO: TO - 92 

Zem dovozu: PtR 

Medzné hodnoty: 

U GD 

UDS 

'B 

PlOl 

f)j 

f)amb 

f).tg 

min. max . . 
30 

30 

10 

360 

150 

-40 ... +100 

-55 ... +150 

Charakteristické údaJe: 

A 

min: m8X. 

1088 2 6,5 

pri Uas O 
pri UDS 15 

UGS -0,4 -2,2 
pri UDS 15 
pri ID 200 

UGSSoII -0,5 -8 
pri UDS 15 

pri 'D 10 

C12SS 1,1 
prl UDS 20 
pri U BS -1 
prI fp 1 

f) ... b-25 oe 

V 

V 

mA 
mW 
oe 
oe 
oe 

B 

min. max. 

6 15 

-1,6 -3,8 

C 

min. max. 

12 25 mA 
V 
V 

-3,2 -7,5 V 
V 
pA 

V 
V 
nA 
pF 
V 
V 
MHz 



DISKRéTNI POLOVODlCOVÉ SOUCASTKY • TRANZISTORY 11 012611 

BF 257, BF 258, BF 25~ NPN - VF PRO KONCOVÉ STUPN~ VIDEO 

puZDRO: TO-39 
Zem dovozu: Pť.R 

,.,edzné parametre: 

Parameter Jedn. 

UCIO V 

UCEO V 

UCER pri R BE Ik V 

UEJJi) .V 

Ic A 

P'OI W 

bl oe 
bOlg oe 
b_ oe 

BF2fi1 BF2S8 

160 250 

160 250 

160 250 

5 5 

0,1 0,1 

5 5 

0,8 0,8 

175 175 

-55 až +175 

-40 až +125 

Charakteristické údaJe: 

BF2fi1 
Parameter Jedn. 

ICIO nA Uca -1OOV 
'E-O 
Uca = 200 V 
IE=O 

Uca -250 V 
'E-O 

j.iA UcB =l00V 
'E-O 
Uca -2oo V 
'E-O 
UcB -250 V 
'E=O 

UIBR)CBC V Ic -100 j.iA 
la- O 

. UIBRlCEO V Ic -l0mA 
IE-o 

UIBR)EBO V 'E -100 j.iA 
Ic- O 

h21E - Ic-30rnA 
UcE -l0V 

UCE .. , V 'c -30mA 
la- 6mA , 

BF259 

300 

300 

300 

5 

0,1 

5 

0,8 

175 

min. 

-

-

-

-

-

-

160 

160 

5 

25 

-

Q9,39max 

~&50ma"ll 

>i I I 
! 

tcue ';; 50 oe I~~r i 
t_';;25 oe 

i 
li' ! 
o 
E 

~~~x ..• ~ 4>0.53 . -- i 
, 

BF258 BF259 

typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

- 50 - - - - - -

- - - - 50 - - -

- - - - - - - 50 

- 20 - - - - - -

- - - - 20 - - -

- - - - - - - 20 

- - 250 - - 300 - -

- - 250 - - 300 - -

- - 5 - - 5 - -

70 - 25 40 - 25 40 -

0,2 1 - 0,4 1 - 0,5 1 



12621101 DISKRÉTNI POLOVODleov~ SOUCASTKY • TRANZISTORY 

BF257 BF2:&8 BF259 
Parameter Jedn. 

min. typ. mu. min. typ. mu. min. typ. mu. 

fr MHz 'c- 30mA 40 90 - 40 80 - 30 80 -
UCE -10V 
f-20MHz 

CC80 pF Uca -30V - 4 - - 4 - - 4 -
ie-O 
f-1 MHz 

C
l
_ 

pF Uca -30V - 3,3 - - 3,3 - - 3,3 -
ie- 1 mA 
f~1 MHz 



DISKRÉfNI POLOVODlCOVt: SQUCÁSTKY • TRANZISTORY I' 012631 

BF 457 .• BF 458. BF ~59 NPN - VF PRO KONCOV~ STUPNě VIDEO 

PUZDRO: TO - 126 
Zem dovozu: PI:.R 

Medzné parametre: 

Parameter Jedn. 

UCBO V 
UCEO V 
UEIlO V 

Ic mA 

la mA 

'CM mA 

PlOl W 

bj oe 
bamb oe 
bslo oe 

BF457 BF4S8 

160 250 
160 250 

5 5 
100 100 
50 50 

300 300 
1,2 1,2 

10 10 
150 150 

-40 až +125 
-55 až +155 

Charakteristické údaje: 

Parameter Jedn. 

U(8Rtf;BO V Ic -100 jIA 
la-O 

U(aRtf;EO V Ic =10rnA 
'a=O 

U(aRIEBO V ' E -100 jIA 
Ic- O 

IcBO nA U cs = 100 V 
Ucs -200 V 
Ucs =250 V 

U CESSI V Ic=30rnA 
Is=6rnA 

h21E - U ce =10V 
Ic -30rnA 

Ccso pF U cs =30V 
f-1 MHz 

fT MHz Uce -10V 
Ic =15rnA 
f-10MHz 

UCEK(HFI V Ic =60mA 
bj -100oe 
f=10MHz 

BF459 

300 
300 

5 
100 

50 
300 

1,2 
10 

150 

min. 

160 

160 

5 

-
-
-
-

25 

-

40 

-

1,2 "--j 
N~ 

tcaae ~50 oe 
t8mb ~25 oe 

I 
i 

~ I o e 
j o.88max. '" 

I 
(l63m.x. ; I 

E C. B 

max. Imat· 
2,54 -~ 

BF457 BF4S8 BF459 

typ. max. min. typ. max. min. typ. max. 

- - 250 - - 300 - -

- - 250 - - 300 - -

- - 5 - - 5 - -

- 50 - - - - - -
- - - - 50 - - -
- - - - - - - 50 

0,5 1 - 0,5 1 - 0,5 1 

40 - 25 40 - 25 40 -

4,5 - - 4,5 - - 4,5 -

90 - 40 90 - 40 90 -

30 - - 30 - - 30 -



12641101 DlSKRĚTNI POLOVODlCOYt soUCAsTKy • TRANZISTORY 

SF 4795 PNP - VF PRO UHF ZESILOVACE A SM~VAeE 

BF 4795 Je kremikový vysokofrekven~nt 
PNP tranzistor doporu~ pre UHF pred
zosllllOVĚe a zmleiava~ vo vslupnjch 
jednctkéch TV prlJimŘOV. Mé verml nízke 
iumcvé efelo, dobrú odolnost proti kri!o
veJ modulácll v oblasti do 900 MHz. 

PUZDRO; TO - 50 . 
Zem dovozu: M~R 

"edzné hodnoty: 

Ucao =25V 
Uceo -25V 
UEBO -3V 
Ic =50rnA 
TJ -150°C 
P.., -160mW') 
RIIIja -O.6K1rnW 

') T_-55OC 

E 

max.6.1 -0.6 

c 

B 

max.O,92 

Charakteristické 6dale: (li =25 "C) 

F 
prl/c 
f 

-1300MHz 
-SrnA 
= typ. 15dB 
-rnin.12.5dB 
= typ. 4dB 
-SrnA 
=800 MHz 

max·2.7 

-

1 max.O.22 



DlSKRÉTNI POLovoDICovt: SOUCASTKY • TRANZISTORY 11 O 12651 

BF 506 PNP - VF PRO VHF sM~AovAeE A OSCILÁTORY 

SF 506 je kremíkový vysokofrekvenanj PNP tranzistor ur
eenj pre zmleiavaae a nerladené VF predzosllňovacle 
stupne do 300 MHZ. 

PUZDRO: TO - 92 
Zem dovozu: MtR 

Medzné hodnoty: 

-UOBO 

-UOEO 

-UEBO 

-/0 

-lB 

PIO' 

1j 

40 

35 

4 

30 

5 

300 

150 

T, -55 ... +150 

R'hja 350 

') T amb - teplota okolia 

Statické parametre: 

-/OBO ~100 

-U(BR)OBO >40 

-U(BR)CEO ;;'35 

-U(BR)ESO ;;04 

h2'E ;;'25 

Dynamické parametre: 

fT 550 

-Ic ;;04,5 

C,o. 0,12 

CCBO 0,6 

F 3,O(~,O) 

Gp. 17 (;;'15) 

Ic. Gp. ;;OS 

V 

V 

V 

mA 

mA 

mW Tam.')<ó045OC 
oe 
oe 
OC/W 

nA -UcB =20V 

V -/c -10 !-LA 
V -/c=2mA 

V -/E "" 10 !-LA 
-UcE =10V, -/0 =3 mA 

MHz -UCB = 10 V, -/0 = 2 mA. f = 100 MHz 

mA -UCB = lOV, f= 100 MHz 

pF -UCB = 10 V, f= 100 MHz 

pF -UCB -10 V, f-l00 MHz 

dB -UCB =10 V, -/0 - 2 mA, f - 200 MHz, RL = 1 kQ 

dB -UCB = lOV, -/0 =3 mA, f-200 MHz, RL = 1 kQ 

mA -UOB = 10 V, RL = 11&, f-2oo MHz 



126611 ol DlSKRml POLOVODIČOV~ SOUCASTKY • lRANZISTORY 

BSX 29 PNP - SPfNACf TRANZISTOR 

PUZDRO: TO -18 

Zem dovozu: SFRJ 

Medzné hodnoty: 

Uceo UCEO 

(V) (V) 
min. min. 

12 12 

Charakteristické údaje: 

h 2lE pri -UCE 

(V) 
min.-max. 

30-120 0,5 

UEeo -/c PlOl 

(V) (mA) (mW) 
min. max. max. 

4 200 360 

-/c CCB fT 

(mA) (pF) (MHz) 
max. min. 

30 6 400 

t..9max. 

~ ! 
I 

~ i It'I 

.I 
I l 

I c;: 

<1>5,7 

"EI i ..... 1 
ci: 

! i 
L 

cf>O,5ma~ __ 

ton pn Ic t •• pri Ic 

(ns) (mA) (ns) (mA) 
max. max. 

60 30 90 30 



DISKRÉTNí POLOVODI(:OVÉ SOUČÁSTKY • TRANZISTORY 1·1 012671 

BSX 59. BSX 60. BSX 61 NPN -SP(NACrTRANZISTORY 

PUZDRO: TO - 39 

Zem dovozu: SFRJ 

Medzn' hodnoty: 

Typ 

BSX59 

BSX80 

BSX81 

UCfIO Ucao 
(V) (V) 
mín. min. 

70 45 

70 30 

70 45 

Cherekterlltlck6 ade •• : 

h21E pri Uoe 

Typ 
(V) 

mln.-mu. 

BSX59 30-90 1 
BSX80 30-90 1 
BSX81 30-90 1 

UEBO 
(V) 
min. 

5 

5 

5 

10 

(mA) 

500 

500 

500 

~ 

-I ! ~l , 
II . .. I 

; 

ct>o.s 

10 P"" 
(mA) (mW) 
mu. mu. 

1000 1000 
1000 1000 
1000 1000 

Cca fT t.., prl'o t""pri 10 

(pf) (MHz) (ns) (mA) (na) (mA) 
mu. min. mu. mu. 

10 250 35 500 60 500 

10 250 40 500 70 500 
10 250 50 500 100 500 



12681101 DlSKRml POLOVODlCOV~ SOUCASTKY • lRANZISTORY 

BSV 34, KSV 34D NPN - SP(NAC( TRANZISTORY 

PUZDRO: TO - 39 

Zem dovozu: NDR 

Statické charakteristické Cldaje: 

loao ';;70 nA 
loao 'E; 70 tlA 
U(BRlCEC :> 40 V 
U(BRlCES > 60 V 
U(BRlCBO > 60 V 
U(eRJEao > 5 V 
h2,E > 10 
h2,E >25 
USE.' <1,5V 
UOE _' <1 V 

Dynamické hodnoty: 

BSY34 

KSY34D 

Informa!!né hodnoty: 

10 (mA) 

1 
10 

100 
500 

Spfnacle !!aay: 

ton -30 ns 
ton -50ns 
t ... -3Ons 
totl -65 ns 

UOBO = 50V 
UoBO -50V; ba -l50 aC 
10EC = 10mA 
10ES - 10 tlA 
loae = 100 pA 
IEao = 100 pA 
10 = 500 mA; UOE = 1 V 
10 = 100 mA; Uce =1 V 
10 - 500 mA; 1a - 59 mA 
10 - 500 mA; 19 - 50 mA 

fT > 250 MHz UoE -10V; 10 = 30 mA 

fT > 200 MHz f=100MHz 
C22b <6 pF UoB -10V; IE - O; f-2 MHz 
t ... <50nS· 10 = 500 mA; lB; - 50 mA 
ton <95nS -/B2 -25 mA; RL -80 Q 

h2,E (loIJa) UBEaa,') UOE .. ,') 

23 0,62 -
37 0,70 -
42 0,85 0,17 
25 1,20 0,60 

10 -150 mA; lB' -15 mA; -/82 - 15 mA 
RL = 150g 
10 = 500 mA; 'B' = 50 mA; -182 = 25 mA 
RL =80Q 

~. 
CD • "'0.4- 0.53 

/ ~ 
ln 
CD 
o< 
"& 

10""'6.6 12 7 -15 

Mec!zné parametre: 

UeBO 60V 
Vces 60 V 
VCEO 4OV' 
VEBO ,. 5V 
Ic -600 mA 
lB =200 mA 
1)1 =200OC 
1), - -65 až 200 "C 
PIt1l .- 2,6 W (b. = 45 OCl 
Rlhja - 220 grd.lW 
Rllljc = 60 grd/W 



OISKR~NI POLovoolCOVt: SOUeASTKV • TRANZISTORY 11 O 12691 

KF 167. KF 173 NPN - VF PRO AlzENÉ MF STUPN~ 

PUZDRO: TO-12 

Zem dovozu: RSR 

"edzné hodnoty: 

KF167 Ucao -40V 
UOEO -30V 
Ueao -4V 
Ic -25mA 
p ... -l30mW 

~ -175OC 

Charakterlstlck66daJe: 

KF167 h21E -25 
prl/c -4mA 
Icao -l00nA 
Ucao -20V 
CUlil -0.15 pF 
fT -350 MHz 

KF173 

KF173 

Ucao -4OV 
UCEO -25 V 
Ueao -4V 
Ic -25 mA 
PlOl -200mW 

~ -175 oe 

h21E -40 
pri/c -7mA 
Icao -100 nA 
Ucao -20V 
CIIIII -0.23pF 
fT -550 MHz 

I 

·1 

~I: 
~ 

-f-

~1-'07 
0.508 



12701101 DISKRÉTNI POLOVODICové souCASTKY • TRANZISTORY 

SF 240. SF 245 NPN - VF PRO KONCOVÉ STUPNĚ VIDEO 

PUZDRO: TO - 92 

Zem dovozu: NDR 

Medzn6 parametre: 

SF 240 SF 245 

PIDt -160W PIDt -2OQW 
Ua.r 40V Ua.r 40V 
UOEo- 30V Uoeo- 25V 
UEacr- 4V UE&o- 4V 
10 - 25mA Ic -25mA 

~-125"C 
b. - -tO "C až +100 "C 

Elektrické hodnoty: 

10110 (Ues - 40 V) 

U(BRICEC (10 - 1 niA) 

U(8R)EIIO (lE - 10 !'A) 

' B (Ues -5V,le -10mA) 

fT(U~E-10V; '0-4mA, 
f-100MHz) 

SF 240 -C12O (UOE -10 V,lo -1 mA, 
f-10,7 MHz) 

Gpo (UOE - 3 V, Ic - 11 mA, 
f- 36 MHz, Rg-400a, 
RL -1,2ka) 

Gpo (UOE -10 V,le - 4 mA, 
f- 36 MHz, Rg - 400 a 
RL-1,2ka 

F(Uce- 1OV,lc -4mA, 
f- 36 MHz, Rg - 400 a) 

I 
. ~I 

t 

4.2 

..soonA 

>30 V 

~V 

"1,7 mA (UCE-10V,lc -7mA) 

450 MHz (UoE-10 V,lc -7mA, 
f-100 MHz) 

0,24 pF 
SF 245 

"-31 dB (UOE-10V; Ic- 7mA, 
f- 36 MHz, Rg - 240 a) 
RL -1,2ka 

~4dB 

typ 3 dB 

] 1 t 
::I. E 

1f .e> 
B 

12,5 

b. -25"C 

..soonA 
~25V 

~V 

"185 "A 
800 MHz 

0,36 pF 

~,5dB 



DISKRéTNI POLOVODlOOV!a soUCAsrKv • TRANZISTORY 11 O 12711 

SF 358. SF 359 NPN - VF PRO KONCOV~ STUPN~ VIDEO 

PUZDRO: TO -126 
Zahraničný anal6g: SF 458, SF 459 
Zem dovozu: NDR 

Medzné parametre: 

UCBO 

UCEO 

UEBO 

Ic 
Ics 
Ia 
P"" pri I)c ~ 90 oe 
P." prl 1). ~ 25 oe 

bl 
ba 

Elektrické parametre: 

Icao (SF 358 UCB - 200 V) 
(SF 359 UCB = 250 V) 

UCEM' 
(lc- 30 mA,1a - 6 mA) 

h 2•E (UCE -10 V,/c - 30 mA) 

7.5 
- -...! ----' , 

~ 
r-- i [ 

1§.. l.- i 
! I 
, 

0.8 

; I 
! 

SF 358 

250 
250 

5 
100 
300 
__ 50 

6 
1,2 
150 

-40 ... +125 

SF 358 

fT (UCE -10 V,/c - 15 mA. fm - 20 MHz) 
C220 (UCE - 10 V,le = O. 'rn = 1 MHz) 

-C.2e (UCE - 30V,/e -0. 'rn = 1 MHz) 

12 

0,5 

SF 359 

300 
300 

SF 359 

~O 

~ 
0;;;1 
;;'25 
;;OSO 
0;;;4.5 
0;;;3,5 

<1>3,2 

E C 

I 
~I 

_____ ..1 

V 
V 
V 
mA 
mA 
mA 
W 
W 
oe 
oe 

l)a=25OC-5K 

nA 
nA 
V 

MHz 
pF 
pF 
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SU 111 NPN - VÝKONOVÝ DARLlNGTON PRO ELEKTRONICKÉ 
ZAPALOVÁNI 

Kfemikové výkonové tranzistory NPN v darllngtonovi zapojeni, u~ 
prO elektronické spinací obvody. 

POUZDRO: TO - 3 

Zahraniční analog: BU 921 
Telefunken 

Země dovozu: NDR 

Meznf hodnoty: 

Napětí kolektor - béze 
IE-O 

Napětl kolektor - emitor 
fa-O 

KoIektorov5' proud 
mezni 

Ztrétový výkon 
&e "'25 oe: 

Tepelný odpor 

Rozsah pracovni teploty okoli 

Rozsah teplot pfechodu 

Charakteristické údaje: 

UCIio max. 

UCSJ max. 

Ic max. 
ICM max. 

P"" max. 

Rqc max. 

ta min.-max. 

~ mln.-max. 

450 

400 

10 
15 

120 

1,25 

-40 ... +125 

-40 ... +175 

mln.-max. 

Zbytkový proud kolektor - emitor 
Uae --2V; UCE -450 V 'e& "'1,0 

Saturačni napiti 
Ic -7 A; fa - 0,14 A 
kolektor - emllor UCE ... "'1,8 
báze - emitor Use ... <2,5 

Prurazné napětl kolektor - emi10r 
Ic -0,1 A UtBRJCEO ~ 

Pnlrazné napěti záchytné diody 
IFY -7 A UFY "-'3,0 

V 

V 

A 
A 

W 

KIW 

oe: 
oe: 

i)c-25 oe: 

mA 

V 
V 

V 

V 
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SU 160 NPN - SpíNACI VÝKONOVÝ PRO ŘÁDKOVÝ ROZKLAD 

Kfemikové výkonové tranzistory NPN ur6ené pro horIzontélni vychylo
vací stupni v barevnfch teIevIzn(ch plIjfma6fch. 

POUZDRO: TO - 3 

Zahrani/:ní analog: BU 208A 
Valvo 

Země dovozu: NDR 

Mezni hodnoty: ta - -10 ... +100 oe 

Napě1i kolektor - emitor maznl 
, 

Rse"100a UceAM max. 1500 V 

Napě1í kolektor - emitor 
1a=0 Uceo max. 700 V 

Kolektorový proud Ic max. 5,0 A 
meznl 10. max. 7,5 A 

Bělový proud - maznl IFIM max. 4,0 A 

Ztrátový výkon 

t." 95 oe p .. max. 12,5 W 

Tepelný odpor RIl!jc max. 2,0 KIW 

Rozsah pracovnl teploty okoll ta mln.-max. -10 •.. +100 oe 
Rozsah teplot přechodu tl min.-max. -10 ••• +120 oe 

Charakteristické ÍldaJe: 

mln.-max. 

Zbytkový proud kolektor - emitor 
UcE -1500V; Use-OV 

' CES 
"1,0 mA 

Pnlrazně napěll kolektor - emitor 
la-O; Ic -100mA U(BRICEO >700 V 

Saturatnl napětí 
1c-4,5A; 1a-2A 
kolektor - emitor Uoe ... .;;s,O V 
béze - emitor UE ... .. 1,5 V 

Doba poklesu proudu kolektoru 
'cend -4,5A; laond- 1,8A 
L=10!iH t, "1,0 (.loS 
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SU 161 NPN - SP(NAC( VÝKONOVÝ PRO AAoKOVÝ ROZKLAD 

Kfemikové výkonové tranzistory NPN ureené pro horlzontáln! vychylo
vaci stupně v ěemobllých a barevných televizních pflJima~ích. 

POUZDRO: TO - 3 

Zahraniční analog: BU 205 
Valvo 

Země dovozu: NDR 

Mezn! hodnoty: ~a--10 ... +100 oe 

Napěti kolektor - emitor mezni 
Rse" 100 Q UCERM max. 1500 V 

Napětí kolektor - emitor 
19=0 UCEO max. 350 V 

Kolektorový proud Ic max. 2,5 A 
mezni 10M max. 3,0 A 

Bázový proud - mezní IBM max. 2,5 A 

Ztrátový výkon 
~e "95 oe Pk1l max. 10 W 

Tepelný odpor Rl1jc max. 2,5 KIW 

Rozsah pracovní teploty okolí ~. min.-max. -10 ... +100 oe 
Rozsah teplot pfechodu ~j mln.-max. -10 ... +110 oe 

Charakteristické údaje: 

min.-max. 

Zbytkový proud kolektor - emitor 
U CE -1500 V; UOE = OV 

'
CEs 

~,O mA 

Průrazné napěti kolektor - emitor 
10 -0; Ic -100mA UIOR)CEO ~50 V 

Saturační napěti 

Ic - 2 A; '0 - 1 A 
kolektor - emitor 

U CEaa' 
~,O V 

báze-emitor UllEaa, "1,5 V 

Doba poklesu proudu kolektoru 
ICend - 2 A; Ia.nd - 1 A 
L =- 10 tLH tf "1,0 J1S 
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SU 167 NPN - SPíNACí VÝKONOVÝ PRO SP(NANÉ ZDROJE 

Kfemíkové vjkonové tranzlstQry "PN určené pro spínané sífové zdroje 
a obvody pro řízení otáěek elektromotoru. 

POUZDRO: TO - 3 

Zahraniční analog: BUY 69C 
Texas Instruments 

Země dovozu: NDR 

Mezní hodnoty: b. - -25 ... +125 oe 

Napětl kolektor - báze 

'E- O UOBO max. 800 V 

Napěti kolektor - emitor 
fe=O UOEO max. 325 V 

Kolektorový proud 10 max. 10 A 
meznl 10M max. 15 A 

Ztrátový výkon 
bc "25 oe p .. max. 100 W 

Tepelný odpor R,hjc max. 1,25 KIW 

Rozsah pracovnl teploty okoll b. min.-max. -25 ... +125 oe 
Rozsah teplot přechodu b, min.-max. -50 ... +150 oe 

Charakteristické údaje: bc =25 oe 

mln.-max. 

Zbytkový proud kolektor - emitor 
U8E =-2V; UoE -8ODV 'CEB "1,0 mA 

Saturační napětl 

10 = 8,OA; fa - 2,5 A 
kolektor - emitor U CEaat Q,3 V 
báze - emitor UDE .. , <S;2,2 V 

ProudOvý zesllovacl činitel 
UOE = 10V; ' 0 -2,5 V h21E .. 15 

Průrazné napětf kolektor - emitor 
10=100mA U(8A)CEO ;;>325 V 

Průrazné napětf emitor - báze 
10 =10 mA U(BA)EBO ;;>8,0 V 

Doba poklesu prOUdu kolektoru 
lo.od - 8,0 A; fa = -Ia =+ 2,5 A t, 1,0 ~ 
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SU 169 NPN - SplNACf VÝKONOVÝ PRO SP(NANÉ ZDROJE 

Kfemlkové výkonové tranzistory NPN urtené pro splnané sífové ~roje 
a obvody pro fizení ~ elektromotorÍl. . 

POUZDRO: TO - 3 

Zahranični analog: BUX81, BUY69A 
VaJvo, TI 

Země dovozu: NDR 

Mezni hodnoty: /).--25 ... +125 "C 

Napěti kolektor - báze 
'E=O Uceo max. 1000 V 

Napěti kolektor - emitor 
1a=0 UCEO max. 400 V 

Kolektorový proud le max. 10 A 
mazni 'cu max. 15 A 

Ztrátový výkon 
to ~25 oe p .. max. 100 W 

Tepelný odpor R"", max. 1,25 KIW 

Rozsah pracovni teploty okoli t. min.-max. -25 ••• +125 oe . 
Rozsah teplot pfechodu /)J min.-max. -50 ..• +150 ce 

Charakteristické údaJe: 

min.-max. 

Zbytkový proud kolektor - emitor 
UB =-2V; UCE -l000V 

'
CES 

~I,O mA 

Saluračni napěti 

le -8,0 A; Ia = 2,5 A 
kolektor - emitor U CEoal Q,3 V 
báze - emitor U lEsal ~,2 V 

Proudový zesilovaci činitel 
UcE -l0V; Ic=2,5A h" E >15 

PrOrazně napětl kolektor - emitor 
Ic= 100 mA U(BRICEO >400 V 

PrOrazné napěti emitor - báze 
Ic -l0mA U(BR)E80 >8,0 V 

Doba poklesu proudu kolektoru 
ICond = 80 A; Ia - -Ia = 2,5 A " 1,0 (.IS 
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SU 188 NPN - SplNACf VÝKONOVÝ PRO SP(NANÉ ZDROJE 

Kfemíkové výkonové tranzistory NPN určené pro spínané sílové zdroje 
a yieobecné použití. 

POUZDRO: TO-3 

Zahraniční analog: BUX 42 
Siemens 

Země dovozu: NDR 

Mezní hodnoty: ba = -25 ... +125 oe 

Napětí kolektor - báze 
le = O UOBO max. 300 V 

Napětí kolektor - emítor 
la-O Uceo max. 250 V 

Kolektorový proud 10 max. 20 A 
mezní ICM max. 25 A 

Ztrátový výkon 
tlo " 25°C p ... max. 150 W 

Tepelný odpor R lfIlo max. 1.17 KJW 

Rozsah pracovní teploty okolí ba min.-max. -25 ... +125 oe 
Rozsah teplot přechodu bl min.-max. -25 ... +200 oe 

Charakteristické údaJe: 

min.-max. 

Zbytkový proud kolektor - emitor 
Uce - 300 V; UBE =-2 V ICfS "1,0 mA 

Saturačnl napětí 

10 = 10 A; Is= 1,25A 
kolektor - emitor UOE ... "1,5 V 

Doba pokl esu proudu kolektoru 
IC,"d = 10A; lB = fa = 1,25 A; 
-1.=2,5A t, 0,7 lIS 
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SU 189 NPN - SpíNACr VÝKONOvÝ PRO SprNANÉ ZDROJE· 

Kfemfkové výkonové tranzistory NPN určené pro spínané sífové zdroje 
a Hdlci obvody pro elektromotory. 

POUZDRO: TO-3 

Zahraničnl analog: BUS 13 
Valvo 

Země dovozu: NDR 

Mezni hodnoty: 

Napětl kolektor - béze 
le=O 

Napěti kolektor - emitor 
1a=0 

Kolektorový proud 
meznl 

Ztrátový výkon 
. ltc ~25 oe 

Tepelný odpor 

Rozsah pracovnl teploty okolí 

Rozsah teplot pfechodu 

Charakterlatlck' údaje: 

UCBO max. 

UCEO max. 

Ic max. 

'CM 
max. 

p ... max. 

R...., max. 

lt. mln.-max. 

ltl mln.-max. 

850 

400 

15 
30 

175 

1,0 

-25 ... +125 

-25 ... +200 

mln.-max. 

Závěmý proud kolektor - emitor 
UCE=850V;RBE.~100 

'
CER 

.. 1,0 

Saturačnl napětí kolektor - emitor 
'c -10A; 1a-2A Uceaa, .. 1,5 

Saturačni napětl báze - emitor 
Ic -10A; /a-2A Use .. , .. 1,6 

PrOrazné napětl 
kolektor - emitor 
Ic -200mA UiBRICeo >WO 
emitor - báze 
le-1OmA UiBR)EBO .. 10 

Doba poklesu proudu kolektoru 
'c -10 A; /a--la- 2A tf 0,8 

V 

V 

A 
A 

W 

KIW 

oe 
oe 

mA 

V 

V 

V 

V 

ps 
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SU 190 NPN - SP(NAC( VÝKONOVÝ PRO SP(NANÉ ZDROJE 

Křemíkové výkonové tranzistory NPN určené pro spínané sírové zdroje 
afídlcí obvody pro elektromotory. 

POUZDRO: TO-3 

Zahraniční analog: BUS 13A 
Valvo 

Země dovozu: NDR 

Mezni hodnoty: fl. = -25 ... +125 oe 

Napětí koleklor - báze , 
'E-O UeBo max. 1000 V 

Napětí kolektor - emitor 
1e=0 UeEo max. 450 V 

Kolektorový proud le max. 15 A 
mezní 'eM max. 30 A 

Ztrátový výkon 
/'tc O;; 25 oe PlOl max. 175 W 

Tepelný odpor RlJ1jc max. 1,0 K/W 

Rozsah pracovní teploty okolí t\ min.-max. -25 ... +125 oe 
Rozsah teplot přechodu flj min.-max . -25 ... +200 oe 

. Charakteristické údaJe: I}c- 25 oe 

min.-max. 

Závěrný proud kolektor - emitor 
UeE = 1000 V; R .. " 1 ()Q ICEA "1,0 mA 

Saturační napětí kolektor - emitor 
'e = 8 A; Ie = 1,6 A UCEsat 0;;1,5 V 

Saturačn í napětí báze - emitor 
Ic =8A;/B=1,6A UBE sat <;;1,6 V 

Průrazné napětí 
kolektor - emitor 
10 = 200 mA U{BA)CEO .. 450 V 
emitor - báze 
I. = 10 mA U(BA)EBO "10 V 

Doba poklesu proudu kolektoru 
Ic = 8 A; I" = -Is = 1,6 A t, 0,8 j.IS 
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SU 380 NPN - SP(NAC( VÝKONOVÝ PRO SP(NANÉ ZDROJE 

Kfem(kové vjkonOYé tranzistory. NPN uri*16 pro splnané dovll 
zdroje a vleobecné pou!ltl. 

POUZDRO: TO - 220 

Zahraničnf analog: BUT 11 
Valvo 

Země dovozu: NDR 

Meznl hodnoty: ta - -25 ... +100 "C 

Napětí kolektor - báze 

'E=O Ucso mu. 850 V 

Napětí kolektor - emitor 
la-O Uceo mu. 400 V 

Kolektorový proud 10 mu. 6,0 A 
maznl 

'CM 
mu. 8,0 A 

Ztrátový výkon 
t o ';;25 oe POl mu. 85 W 

Tepelný odpor Rit: mu . 1,78 KIW 

Rozsah pracovnl teploty !lkoll 
. 

t. min.-mu. -25 ... +100 "C 

Rozsah teplot pfechodu ~ mln.-mu. -25 ... +175 oe 

Charakteristické 6daJe: to=25"C 

mln.-mu. 

Zbytkový proud kolektor - emitor 
UCfi.-850V; UsE -2V lces 0;;0,3 mA 

Saturačnl napětl 

Ic =2,5A; fa=O,5A 
kolektor - emitor Uceaa, ';;1,5 V 
báze - emitor USE ... ';;1,3 V 

Pnlrazné mlpětl emitor - báze 
,E -10mA U(BR)EBO ~7,O V 

,Doba poklesu proudu kolektoru 
Ic - 2,5 A; fa=O,5 A; -/e-1,O A tf 0,8 (IS 


